


–

₂

₂
–

₂
–₂ ₂

–

₂



₂
Λ



generazione. Il loro spessore a scala atomica, l’elevato rapporto superficie/volume, la possibilità 
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comportamento altamente sensibile all’esposizione ambientale, ai
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nell’intervallo visibile –
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Analizzando sistematicamente l’influenza delle proprietà strutturali, degli stimoli esterni e 
dell’architettura del dispositivo sul trasporto di carica e sulla fotorisposta nei semiconduttori 


